
ПАМЯТКА  

для поступающего в аспирантуру ИНЭОС РАН в 2024 году 

 

Сотрудники отдела подготовки научных кадров (отдела аспирантуры): 

Леонова Елена Викторовна: комн. № 254а, 89153250178, e-mail: eva@ineos.ac.ru 

Соловьёва Вера Александровна: комн. № 532а, e-mail: solovieva@ineos.ac.ru 

Амбарцумян Асмик Арутюновна: комн. № 405, 89060720909, e-mail: asmik@ineos.ac.ru 

Абрамова Наталья Владимировна: комн. № 234, e-mail:  natalyaanv@yandex.ru 

 

Первое собрание поступающих в аспирантуру ИНЭОС РАН планируется провести 27 июня в 15 

часов в ауд.420а.  

 

Поступающим необходимо с 26 августа (понедельник) по 30 августа 2024г. (пятница) сдать в 

комнату 254а документы в соответствии с Порядком приёма в аспирантуру ИНЭОС РАН (см. 

сайт): заявление (по форме) на имя директора Института; служебную записку от зав. лабораторией на 

имя зам. директора (см. ниже); РЕФЕРАТ по теме научного направления подготовки, выбранного для 

поступления в аспирантуру или копии статей; копию диплома и вкладыша; рекомендацию кафедры или 

характеристику с последнего места работы; медицинскую  справку; справку из психоневрологического 

диспансера (Трудовой кодекс, ст. 214); копию паспорта с пропиской; две фотографии; картонную 

папку-скоросшиватель (по образцу!). Копии документов не заверяются, необходимо иметь при себе 

оригиналы. Поступающие также представляют в отдел аспирантуры подтверждение своих 

индивидуальных достижений: характеристику научного руководителя, где поступающий проходил 

научно-исследовательскую практику, выписку из решений комиссий об участии поступающего в 

научных и учебных конференциях Института или других организаций, свидетельства, дипломы. Всё это 

учитывается приёмной комиссией при зачислении в аспирантуру согласно Порядку приёма в 

аспирантуру ИНЭОС РАН. 

 

В период с 01 июля по 23 августа 2024 г. поступающие обязательно должны присылать по 

электронной почте aspirantura@ineos.ac.ru только заполненные строчки в двух таблицах (см. 

ниже). Это заявка на поступление в аспирантуру Института. 

Документы и их оригиналы предъявляются с 26 августа по 30 августа в комнате 254а. 

 

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

                                                                                                 

Директору ИНЭОС РАН 

                                                                               чл.-корр.  А.А. Трифонову 

Служебная записка. 

Прошу выделить в очной бюджетной аспирантуре Института для лаборатории такой-то столько-то 

мест для таких-то. Предполагаемая тема диссертационного исследования «...................». Научный 

руководитель такой-то.  

Далее краткая характеристика каждого поступающего (что и когда окончил, стажировался ли в ИНЭОС, 

в течение какого времени, участвовал ли в конференции-аттестации или Студенческой стендовой 

сессии, сколько раз). 

Система подготовки аспирантов в ИНЭОС по образовательным программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров мне известна. В случае поступления в аспирантуру такой-то будет 

выполнять правила подготовки аспирантов в аспирантуре ИНЭОС РАН. 

                                                                                                      Подпись зав. лабораторией,  число 

 Подпись научного руководителя, число 
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О вступительных экзаменах: 

Вступительные экзамены бесплатные. Пересдача экзаменов в течение учебного года не 

допускается. Сданный экзамен действителен до конца 2024г. На время экзаменов 

предоставляется общежитие. 

Для предварительной записи на экзамен по иностранному языку необходимо иметь при себе 

направление на экзамен от отдела аспирантуры, при сдаче экзамена — паспорт.  

• Специальная дисциплина (органическая или физическая химия) сдаётся с 12.09 по 

20.09 в ИНЭОС РАН в комнате 254а (отдел аспирантуры). Программы экзаменов 

по специальности находятся на сайте ИНЭОС РАН в разделе «Обучение» - 

«Аспирантура» - «Поступающим»; 

• Иностранный язык Экзамен проходит на кафедре иностранного языка (КИЯ) 

Института языкознания РАН по адресу Нахимовский проспект, 32, тел. (495) 690-30-80. 

Проезд: от метро "Профсоюзная" (выход из последнего вагона из центра) 10 мин. 

пешком. Войдя в здание Института Дальнего Востока РАН, подняться на 6 этаж. 

Кабинеты 611, 612, 613. О консультациях и других подробностях можно узнать в 

учебном отделе КИЯ, тел. (495) 690-30-80, или на сайте кафедры. Там же в документах 

размещена программа вступительного экзамена по иностранному языку. Приём 

вступительных экзаменов на КИЯ начинается с 26  августа по сентябрь включительно. 

 

Всем, кто предполагает поступать в аспирантуру ИНЭОС РАН, необходимо направить  

по электронной почте aspirantura@ineos.ac.ru, заполненные строчки в двух таблицах: 

Строчка №1 

№ 

п/п 

ФИО поступающего 

(полностью) 

Окончил 

Институт 

(полностью) 

Потребность 

в общежитии 

да/нет  

 

Какой 

вступительный 

экзамен по 

специальной 

дисциплине сдаёте 

ФИО научного 

руководителя 

(полностью), 

сотовый телефон, 

e-mail 

 

 

Строчка №2 

№ 

п/п  

ФИО поступающего  

(полностью) 

Стажировка в 

ИНЭОС РАН 

с … по … 

 Сотовый 

телефон, 

e-mail 

 

Адрес 

постоянного 

места 

жительства 

(индекс),  

дата рождения 

Полные 

паспортные 

данные, ИНН,  

№ страхового 

пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  

1. Письменный перевод текста со словарём по широкой специальности объёмом 2000 печатных 

знаков. Подготовка 40 минут. 

2. Устный перевод текста по широкой специальности объёмом 1200 печатных знаков со словарём. 

Подготовка 15 минут. 

3. Беседа по специальности на языке. 

 

 

Отдел подготовки научных кадров 
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